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◆ 

TRECOVER

(高侧DESAT信号) DESAT_H

(内部低侧驱动输出) LO

(内部高侧驱动输出) HO

(高侧控制信号输入) HIN

(低侧控制信号输入) LIN

(故障状态输出) FO

(低侧DESAT信号) DESAT_L

(高侧MOS DS电压) VDS_H

(低侧MOS DS电压) VDS_L

单次触发立即保护，

但FO维持高电平

连续2次触发，FO立即变低电平

HIN+LIN连续8次

上升沿恢复工作

单次触发立即保护，

但FO维持高电平
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(内部低侧驱动输出) LO

(内部高侧驱动输出) HO

(高侧控制信号输入) HIN

(低侧控制信号输入) LIN

(Shutdown 信号)

(高侧MOS DS电压) VDS_H

(低侧MOS DS电压) VDS_L
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(内部低侧驱动输出) LO

(内部高侧驱动输出) HO

(高侧控制信号输入) HIN

(低侧控制信号输入) LIN

(故障输出) FO

(高侧MOS DS电压) VDS_H

(低侧MOS DS电压) VDS_L
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电子器件报废说明 

 

 

该产品在生命周期结束后，由客户按照一般电子产品的报废流程进行处理。 
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